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Resumen 
En la actualidad los hidrocarburos aromáticos policiclicos 
(PAHs) han sido objeto de estudio ya que se presentan como un 
gran problema en lo que se refiere a salud publica debido a que 
compuestos como la benzo(a)pirina es considerado como un 
agente capaz de provocar cáncer. Examinando los espectros de 
absorción en infrarrojo es posible identificar los PAHs sin 
problemas de degradación. La  fabricación  de  detectores  IR  
involucra  crecimientos  de  películas epitaxiales  de  InAsSb  
sobre  substratos  de GaSb  por  epitaxia  en  fase  líquida 
(EFL),  caracterización  óptica,  térmica  y  eléctrica  de  
películas,  con  películas  e interfases  de  gran  calidad  
cristalina,  elaboración  de  contactos  de  baja resistencia 
eléctrica, procesamiento de estructuras mesa por procesos de 
foto grabación y disolución química de los sustratos (wet 
etching). 
Introducción   
Los hidrocarburos aromáticos policiclicos (PAHs) son 
contaminantes atmosféricos que han sido intensamente 
estudiados en las ultimas décadas porque algunos de esos 
componentes son altamente cancerigenos o mutágenos [1,2]. 
Los PAHs  se presentan en forma gaseosa o en partículas. Entre 
las especies de PAHs mas nocivos para la salud se encuentran 
el benzo(a)antraceno (BaA), el Criseno, la benzo(a)pirina 
(BaP), el benzo(k)fluoranteno (BkF) entre otros [3]. El BaP es 
uno de los poderosos mutágenos y es usado por la organización 
mundial de la salud (WHO) [4] como indicativo del poder 
cancerígeno  de  todos  los    PAHs. La identificación del BaP 
puede ser realizada por análisis cromatografico o por métodos 
ópticos. Sin embargo el BaP es fácilmente degradable en 
presencia de la luz Uv o en presencia de oxidantes. Los PAHs 
pertenecen  a los contaminantes orgánicos con grupos 
funcionales que contienen anillos aromáticos que absorben 
radiación en el infrarrojo específicamente en la región 
infrarroja media de 3.2 a 3.5 micras. Las aleaciones 
semiconductoras de InAsSb y GaInAsSb son unos  de  los  
materiales  mas  prometedores  para  la  detección de radiación 
infrarroja  para  estas  aplicaciones. 
Metodología 
Se determinaran los protocolos de crecimiento por la técnica de 
Epitaxia en Fase Liquida para crecer las películas ternarias 
epitaxiales de InAsSb sobre sustratos de GaSb a temperaturas 
alrededor de 500 °C. Se buscara obtener películas con acople 
de parámetro de red entre la película y el sustrato con pequeñas 
variaciones del contenido de Arsénico. Se estudiarán las 

propiedades estructurales, ópticas y térmicas; mediante técnicas 
de espectroscopia de rayos X, Espectroscopia Raman, 
Fotoluminiscencia y Fotoreflectancia. 
Se fabricarán los contactos ohmicos de baja resistividad  por 
evaporación empleando la técnica de sputtering de aleaciones 
de AuGe en sustratos de GaSb-n y evaporación de Au-Zn en 
las películas tipo p. Así como, desarrollar  técnicas  especificas  
de  procesamiento  de  aleaciones semiconductoras con técnica 
fotolitográficas (Wet etching)  para la formación de estructuras 
tipo mesa. 
Se elaborara un detector de InAsSb/Gasb con estructura tipo 
mesa de 3 mm de diámetro en el área activa, con contactos 
metálicos de baja resistividad, después se procederá a 
caracterizar el detector con el fin de obtener su espectro de 
absorción, y sus propiedades eléctricas. 
Y por ultimo se hará la detección de PAHs a partir de su 
espectro de absorción de la benzo(a)pirina  (BaP), usando los 
fotodectores de InAsSb.  
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